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Présentation

Description

L'étude des dispositifs élémentaires de la microélectronique (jonctions PN, capacités MOS et MIM, transistors TMOS) est abordée
de facon détaillée, de fagon théorique. Une description simple des stratégies d'innovation est détaillée, qui s'appuie sur la
miniaturisation des dispositifs par les développements technologiques en photolithographie, puis en matériaux et en architecture.

Au cours de 20h de Travaux pratiques réalisés en salle blanche et en salle de caractérisation, des dispositifs élémentaires (jonction
PN et capacités MOS) sont élaborés, puis caractérisés électriquement. Une initiation aux procédés d'élaboration par plasma froid
(dépét, gravure) sera effectuée en salle blanche également.

Infos pratiques

1/2 Informations non contractuelles.
Derniere mise a jour le 30 juin 2026 uUC‘/A\

iversité
Grenoble Alpes



UGA

Université
Grenoble Alpes

Campus

> Grenoble - Domaine universitaire

2/2

Informations non contractuelles.
Derniére mise a jour le 30 juin 2026

UGA

Université
Grenoble Alpes



